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Ozet:

Fosil yakit rezervinin azalmasi ve gevre kirliligi nedenlerinden dolayi alternatif bir enerji
kaynagi olarak kullanilan fotovoltaik (PV) sistemlerin kurulu giicl diinyada stirekli
olarak artmaktadir. Diinyada toplam PV kurulu gticii 2016 yili itibariyle 227 GW olurken
Avrupa 98,8 GW glig ile ilk sirada yer almaktadir. Cevre dostu olan PV sistemlerin zayif
noktasi panel veriminin diigtik olmasidir. Monokristal, polikristal ve ince film panellerin
verimleri sirasiyla %15-%20, %13-%16 ve %7-%13 degerlerindedir. Bu nedenle PV
sistemlerin kurulumu sirasinda bulunulan bélgeye uygun kurulum yapiimalidir.
Bélgenin konum, sicaklik ve 1sinim bilgisi sistemin boyutlandiriimasi ve panel yerlesim
acisi bakimindan énemlidir. Boyutlandirma yapilirken gerekli giinliik enerji miktarina
gbére panel sayisi, doéndgtirici glcli ve kullaniliyorsa aki  kapasitesi
hesaplanmaktadir. Konum bilgisine gére giines isinlarindan en fazla sekilde
faydalanabilmek icin panel yerlesim acgisi belirlenmektedir. Bbylece paneller giin
icerisinde daha fazla 1sinim alarak ylksek enerji lretebilmektedirler. Panelin enerji
tretimi 1sinim miktari ile dogru orantili olarak degismektedir. Isinim artisi ile birlikte
panelin ¢ikis glici artmakta iken bu durum sicaklik igin tam tersidir. Sicaklik artigi ile
birlikte panel ¢ikig glcl dismektedir. Bu calismada, sicaklik ve glnes isinim
miktarinin panel lzerindeki etkisi incelenmistir. Farkli 1sinim ve sicaklik degerleri igin
PV panel ¢ikis karakteristikleri elde edilmigtir.



